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OBJETIVO

Estudar o processo de sinterizagéo
de ceramicas covalentes a base dos
carbetos de silicio (SiC), titénio (TiC),
niébio (NbC) e tantalo (TaC) com adigbes
de itria (Y203) e alumina (Al,O3).

METODOLOGIA

Foram preparadas composicées
com 90% em volume de carbeto e 10% em
volume de aditivos (75% em volume de
alumina (Al,O3) e 25% em volume de itria
(Y203 )) de acordo com metodologia do
laboratdrio [1].

A anadlise das composigGes foi
realizada por difratometria de raios X (DR-
X), area de superficie especifica (BET) e

microscopia eletrbnica de varredura
(MEV) [2].
A compactagdo dos pos foi

realizada por prensagem uniaxial, seguida
por prensagem isostética a frio.

As sinterizagbes foram realizadas
nas temperaturas de: 1700°C, 1800°C,
1900°C e 1950°C, por 1 hora. Foram
utilizadas 2 amostras de cada composigéo
em cada tratamento térmico.

As amostras sinterizadas a 1950

°C/1h foram caracterizadas por
difratometria de raios X.
RESULTADOS

A morfologia dos pds de carbetos é
apresentada na figura 1. O material
apresenta particulas relativamente
equiaxiais e arredondadas, com

distribuicdo de particulas estreita.
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Figura 1.: Micrografias dos pds por MEV: NbC,
SiC, TaC e TiC, respectivamente.

Os resultados de area de superficie
especifica para as composigdes NbC, SiC,
TaC e TiC séo, respectivamente: 3,42,
16,34,2,19 € 4,31 m? /g.

Os difratogramas das composi¢ées
apresentam como fase principal os
carbetos e pequenos picos referentes aos
aditivos o6xidos, como exempio é
apresentado o difratograma obtido para a
composigado a base de TiC, figura 2.
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Figura 2.: Difratograma de raios X para a mistura a
base de TiC.




As densidades das amostras
sinterizadas foram obtidas pelo método
hidrostatico para as amostras sinterizadas
a 1900°C e 1950°C e pelo método
geometrico para as sinterizadas a 1700°C
e 1800°C. Os valores sdo apresentados na
tabela 1, em comparagdo as densidades
tedricas [3].

Tabela 1.: Densidades das amostras sinterizadas.

Amostra | 1700°C | 1800°C | 1900°C [ 1950°C
ds ds dh dh
(glem®) | (glem®) | (glem®) | (glem®)
NbC 491 6,10 7,23 7,26
SiC 1,81 2,51 2,86 3,24
TiC 391 322 412 4,67
T2t 9,73 9,68 10,71 9,92

As amostras densificaram bem no
tratamento térmico a 1950 °C com
excegdo da amostra de TaC. A ndo
densificagdo das amostras a base de TaC
sera analisada aumentando- se a
temperatura de sinterizagdo e alterando a
concentragdo dos aditivos dxidos.

A densificagdo das amostras pode
ser observada pelo gréfico das densidades
relativas em fungdo da temperatura de
sinterizagao, figura 3.
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Figura 3.: Densificagio das amostras.
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CONCLUSOES
As condigbes utilizadas para
densificagdo dos carbetos (aditivos e

tratamento térmico) foram adequadas para
os carbetos de silicio, nidbio e titanio.
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